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Прогресс на фоне 
проблем
Российская софтверная индуст
рия, судя по данным «Руссофта», 
продолжает развиваться доста
точно  успешно. Однако традицион
ные проблемы, в частности с нало
гами и кадрами, попрежнему ска
зываются на ее динамике. Стр. 8

Упущенные 
возможности
Успехи российских команд на 
студенческих  чемпионатах ми
ра по программированию, в том 
чис ле на последнем, прошедшем 
в СанктПетербурге, не были в 
пол ной мере использованы для 
популяризации  отечественной 
отрасли разработки ПО. Стр. 13

Ультрамобильное 
будущее
Судя по заявлению нового гене
рального директора корпорации In
tel Брайана Кржанича, отныне глав
ной целью компании станет не по
вышение вычислительной мощ
ности оборудования, а минимиза
ция его энергопотребления. Стр. 11

Android 4.3: 
до боли скучно
Большинство изменений в новой 
версии ОС Google не слишком замет
ны, однако некоторые из них, такие 
как появление ограниченных про
филей, расширяют сферу примене
ния операционной системы. Стр. 22

SMS на 
аэроэкспресс
Обладатели карты Сбербанка, под
ключенной к сервису «Мобильный 
банк», теперь могут купить элек
тронный билет на поезда в три 
московских аэропорта — Внуко
во, Домодедово и Шереметье
во, заплатив через SMS. Стр. 25

Граница между виртуализацией и частным облаком неясна и расплывчата. Согласно но-
вому отчету компании Forrester Research, до 70% частных облаков, относимых к этой 
категории администраторами ИТ-систем, на самом деле таковыми не являются. Стр. 27
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Флэшка 
на терабайт

Компания Samsung Electronics объявила о начале массового производства чипов, которые 
превращают слои предназначенного для хранения данных кремния в микроскопический не-
боскреб и закладывают основы для создания технологии флэш-памяти NAND ближайшего 
будущего. Компания налаживает выпуск первой в отрасли трехмерной флэш-памяти Vertical 
NAND, которая позволит преодолеть ограничения масштабируемости, присущие двухмерной 
флэш-памяти. Одно из наиболее важных технологических достижений Samsung заключается 
в том, что технология вертикальных соединений позволяет объединять до 24 вертикальных 
слоев, что позволит уже в ближайшее время создавать флэш-память емкостью до 1 Тбайт. 
А пределы наращивания количества слоев ячеек в памяти 3D NAND пока неизвестны. Стр. 4
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события индустрия технологии предприятия

на этой неделе
5 ИСПолнИлСя год, как амери

канский марсоход Curiosity при
соединился к ранее прибыв
шим на Марс роботам Opportu
nity и Spirit. Марсоход доволь
но быстро достиг своей глав
ной цели: выяснил, что когдато 
здесь могла существовать жизнь. 
В сентябре в НАСА сообщили, 
что Curiosity собрал свидетель
ства того, что ранее на поверх
ности планеты была вода. В мар
те было сделано еще одно клю
чевое открытие. Анализ пыли, 
собранной с пробуренной мар
сианской скалы, показал при
сутствие серы, азота, водоро
да, кислорода, фосфора и угле
рода — всех основных ингреди
ентов, необходимых для жизни.

6 СоФИ УИлСон — один из пионе
ров компьютерной отрасли. Еще 
в 1979 году она спроектирова
ла восьмиразрядный любитель
ский компьютер System1 для 
компании Acorn, а позднее ста
ла создателем первоначаль
ной конструкции микропроцес
сора ARM. Уилсон номиниро
вана на Европейскую премию 
для изобретателей European In
ventor Award, присуждаемую за 
вклад в технический, социаль
ный и экономический прогресс.

7 За то, чтобы объединиться с кол
лективом разработчиков попу
лярного механизма обнаружения 
вторжений Snort, в Cisco Systems 
готовы заплатить 2,7 млрд долл. 
Корпорация намерена расши
рить свой портфель программных 
средств безопасности за счет при
обретения компании Sourcefire.

9 ASUS, Acer, Lenovo и другие про
изводители отказались от франши
зы на Windows RT. Планшеты сле
дующего поколения на этой плат
форме будут выпускаться толь
ко самой корпорацией Microsoft.

10 AMD ПоСле неСколькИх лет 
борьбы за выживание надеет
ся обрести финансовую стабиль
ность, хотя этому и может по
мешать неустойчивость рынка 
ПК. Кардинальная смена стра
тегии компании произошла по
сле того, как ее генеральным 
директором в августе 2011 го
да был назначен Рори Рид.

14 СоСтоявшИйСя в СередИне   
июля первый форум группы  
русскоязычных пользовате
лей решений SAP собрал бо
лее ста представителей корпо
ративных заказчиков из быв
ших советских республик.

15 Со Своей технологИей Goril
la Glass компания Corning доби
лась немалых успехов на рын
ке мобильных устройств. Но
вое покрытие, разработан
ное по технологии Corning Na
tive Damage Resistance, защи
тит от царапин и трещин сен
сорные дисплеи ноутбуков.

21 в FAcebook ПредПрИнялИ еще 
один шаг к ускорению выполне
ния кода, написанного на язы
ке вебпрограммирования PHP. 
Компания разработала вирту
альную машину PHP, которая 
при запуске программ, напи
санных на PHP, в больших систе
мах способна увеличить скорость 
их выполнения в девять раз.

23 одна ИЗ новИнок семейства си
стем хранения компании Hewlett
Packard — полностью «твердо
тельный» массив HP 3PAR Store
Serv 7450, который выполняет 
до 550 тыс. операций вводавы
вода в секунду, а также обеспе
чивает время отклика на за
просы, не превышающее 1 мс.

26 ПредСтавИтелИ аэро порта  Ше
реметьево продемонстриро
вали свои новинки — систем
ный проект «Биллинг», кото
рый был запущен  с целью упро
щения взаимодействия аэро
порта с обслуживающимися 
в нем авиакомпаниями, а также 
мобильные решения, в частно
сти геоинформационную систе
му, позволяющую в любом месте 
и в любое время получить инфор
мацию о коммерческой недвижи
мости и арендаторах площадей. 

28 Пятерым гражданам России 
и Украины американскими право
охранителями предъявлены об
винения в создании преступной 
группы, которая, взламывая кор
поративные сети крупных ком
паний, сумела украсть данные 
о 160 млн кредитных карт. По со
общению Министерства юстиции 
США, хакеры атаковали сети це
лого ряда компаний, в том числе 
NASDAQ , 7Eleven, JCP, Dow Jones, 
Heartland Payment Systems и Car
refour. Нанесенный ими ущерб 
оценивается в 300 млн долл.

Мода на 
3D-телевидение 
проходит
Технология 3Dтелевидения, поддерживае
мая сегодня практически всеми производи
телями, похоже, уже изживает себя. Контент, 
который никогда не отличался особым богат
ством и разнообразием, в последнее время 
и вовсе исчезает из виду. На большую часть 
людей трехмерное телевидение не произво
дит достаточно сильного впечатления. Стр. 12
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коротко
операторы и интернет-компании 
договорились с правообладателями

25 июля в Роскомнадзоре подписано Коммюнике о согла-
сованных действиях правообладателей, операторов связи 
и представителей интернет-отрасли при реализации зако-
нодательства о защите интеллектуальных прав в Интерне-
те. Коммюнике подписали руководитель Роском надзора 
Александр Жаров и представители компаний, являющих-
ся крупнейшими правообладателями, операторами свя-
зи и интернет-ресурсами. Как заявил Жаров, коммюни-
ке станет «дорожной картой» для налаживания взаимо-
выгодного взаимодействия между традиционными отрас-
лями — производителями контента и новыми цифровы-
ми интернет-площадками, его распространяющими. Гене-
ральный директор Первого канала Константин Эрнст уве-

рен, что закон будет эффективен и полезен и для право-
обладателей, и для интернет-отрасли. В размещенном на 
сайте Роскомнадзора коммю нике содержатся рекомен-
дации о порядке действий правообладателей по защите 
интеллектуальной собственности в связи с вступлением 
в силу с 1 августа закона № 187-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам защиты интеллектуальных прав в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях». 

Утвержден план по развитию 
российской фотоники

Дмитрий Медведев утвердил план мероприятий по разви-
тию фотоники. Фотоника — область науки и техники, кото-
рая занимается изучением фундаментальных и приклад-
ных аспектов генерации, передачи, обработки и распозна-
вания оптических сигналов, а также применением указан-
ных явлений при разработке и создании оптических и опто-
электронных устройств различного назначения. Основны-
ми направлениями развития и применения фотоники явля-
ются телекоммуникационные и лазерные технологии, ме-
дицина, агротехнологии, экологический контроль, техниче-
ское зрение и измерительно-диагностическая аппаратура. 
По оценкам Еврокомиссии, в 2015 году мировой рынок фо-
тоники составит около 500 млрд долл. Как предполагается, 

реализация плана приведет 
к достижению следующих кон-
трольных показателей эффек-
тивности к 2018 году: объем 
продаж произведенной в на-
шей стране продукции фотони-
ки гражданского назначения 
составит 50 млрд руб. в год; 
количество высокотехнологич-
ных рабочих мест в соответ-
ствующей отрасли — 60 тыс.
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Флэшка на терабайт
Представленная Samsung тех-
нология трехмерной флэш- 
памяти  3D-NAND заклады-
вает фундамент для создания 
микро схем емкостью 1 Тбит

лУкаС мерИан
Computerworld, США

К
омпания Samsung Electronics объявила о на-
чале массового производства чипов, которые 
превращают слои кремния, предназначен-
ного для хранения данных, в микроскопи-

ческий «небоскреб» и закладывают основы для соз-
дания технологии флэш-памяти NAND ближайше-
го будущего. Таким образом, Samsung налаживает 
выпуск первой в отрасли трехмерной флэш-памяти 
Vertical NAND (V-NAND), которая позволит прео-
долеть ограничения масштабируемости, присущие 
двухмерной или планарной флэш-памяти.

Флэш-память Samsung V-NAND, которую пла-
нируется использовать при изготовлении встроен-
ной памяти и твердотель-
ных накопителей, может 
иметь емкость от 128 Гбайт 
до 1 Тбайт «в зависимости 
от потребностей клиентов».

Технология Samsung 
3D NAND обеспечивает 
заметное увеличение как 
емкости, так и скорости 
флэш-памяти. Новая па-
мять 3D V-NAND долж-
на найти применение в са-
мом широком спектре кор-
поративного оборудования 
и устройств бытовой элек-
троники, в том числе во 
встроенных хранилищах 
NAND и твердотельных 
накопителях.

Емкость одного чи-
па V-NAND составляет 
128 Гбит — столько же, 
сколько и у памяти, выпу-
скаемой сегодня компаниями Intel и Micron с исполь-
зованием планарной технологии. В памяти Samsung 
V-NAND используется сотовая структура, созданная 
на основе решения 3D Charge Trap Flash (CTF), и тех-
нология вертикальных соединений, которая обеспе-
чивает связывание массива трехмерных ячеек. За 
счет этого по своей масштабируемости Samsung 3D 
V-NAND более чем в два раза превосходит планар-
ную флэш-память NAND, изготовленную по 20-на-
нометровой технологии.

Одно из наиболее важных технологических до-
стижений Samsung заключается в том, что техно-
логия вертикальных соединений позволяет объеди-
нять до 24 вертикальных слоев. Это делается с по-
мощью специального вытравливания, обеспечиваю-
щего электронную связь слоев путем формирования 
отверстий сверху донизу.

По мнению специалистов, пределы наращивания 
слоев ячеек в памяти 3D NAND пока неизвестны.

Новая вертикальная структура Samsung обеспе-
чивает увеличение плотности продуктов флэш-па-

мяти Samsung за счет добавления новых слоев яче-
ек без увеличения планарной плотности, добиться 
чего крайне сложно. По мере дальнейшего увели-
чения плотности размещения ячеек NAND на пло-
скости утечка электронов через тонкие ячейки ста-
новится все более интенсивной, что приводит к воз-
никновению сбоев и требует все более сложного ко-
да коррекции ошибок.

Впрочем, у памяти 3D NAND имеются свои огра-
ничения, которые станут актуальными уже к концу 
нынешнего десятилетия.

«Память 3D NAND подобна небоскребу, — по-
яснил главный аналитик компании Forward Insights 
Грегори Вонг. — Когда вы достигаете определенно-
го уровня высоты, ее создание начинает обходиться 
слишком дорого. После этого разрыв между стоимо-
стью и эффективностью будет только расти. С эко-
номической точки зрения строительство небоскре-
ба выше некоторой планки уже не имеет смысла».

На исследования и разработку технологии V-NAND 
компания Samsung потратила почти десять лет, и на 
сегодняшний день зарегистрировала более 300 патен-
тов в этой области. По словам представителей Sam-
sung, 3D-технология закладывает основы для появ-

ления более совершенных продуктов, в том числе 
и микросхем флэш-памяти NAND емкостью 1 Тбит.

На протяжении последних 40 лет обычная 
флэш-память строилась на планарных структурах 
с использованием плавающих затворов. При при-
ближении производственной технологии к отметке 
10 нм разработчики сталкиваются с ограничениями 
дальнейшей масштабируемости вследствие возник-
новения интерференции между ячейками, которая 
приводит к резкому снижению устойчивости рабо-
ты флэш-памяти NAND. В результате увеличивают-
ся сроки и стоимость проектирования.

Новое решение V-NAND позволяет преодолеть 
возникающие технические сложности за счет вы-
вода схем, структуры и производственного процес-
са на новый инновационный уровень и вертикально-
го размещения плоских слоев ячеек.

По оценкам компании IHS iSuppli, к концу 2016 года 
общий объем продаж на глобальном рынке флэш-па-
мяти достигнет 30,8 млрд долл., тогда как в 2013 году 
он оценивается примерно в 23,6 млрд долл. 

технологИя 3D nAnD обе-
спечивает заметное уве-
личение как емкости, так 
и скорости флэш-памяти
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